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Abstract: En el desarrollo de nuevos materiales para supercapacitores (SC) se busca obtener grandes superficies especificas y porosidad adecuada para los
materiales de electrodo. Las estructuras dendriméricas abiertas permiten la formacion de un arreglo tridimensional tipo esponja, con un gran area de contacto
entre el electrolito liquido y la superficie de la pelicula. En este trabajo, se llevo a cabo el estudio y caracterizacion de polimeros conductores porosos sintetizados
por polimerizacion electroquimica sobre sustratos conductores [1]. Se implementaron monomeros de porfirinas, modificadas en su periferia con grupos
electropolimerizables, y a su vez se incorporaron diferentes metales en el nucleo central (Zn, Cu, Co), los cuales modificaron los potenciales redox de los
monomeros y de los polimeros electrogenerados Dichas peliculas de polimeros presentan propiedades electronicas favorables que permiten su aplicacion como
material constitutivo en SC. Esta propiedad se basa en la pseudocapacitancia, la cual es generada por procesos redox reversibles que se inducen en la pelicula
polimeérica organica. Los grupos electropolimerizables fueron elegidos por su capacidad para formar dimeros mediante sintesis electroquimica. El monomero fue
caracterizado y electropolimerizado sobre electrodos de Pt e ITO por medio de voltametria ciclica. Los altos valores de retencidn de capacitancia demostraron que
estos polimeros organicos pueden ser utilizados como materiales con aplicacion en almacenamiento de energia donde se necesita una alta velocidad de carga-

descarga. Ademas, el comportamiento electrocromico permite la aplicacion en dispositivos transparentes donde los procesos de cargaldescarga son mediados y
observados por cambios de color en el mismo.

INTRODUCCION ELECTROQUIMICA CRECIMIENTO FILMS

En este trabajo se presentan estudios de un mondémero de | P-Zn. DCE, FOTBPA, 100 mV
porfirina como el de la Fig. 1, con diferentes nucleos centrales — 1 PCBZTPA-Zn, DCE, TBAF6P i  PCBZTPA-Co, DCE, F6TPBA,Pt
Zn, Co, Cu - como metal central y modificada por cuatro ramas - ]
laterales 1t-conjugadas que poseen cuatro residuos de grupos
carbazol y trifelnilamina, los cuales producen mediante una
polimerizacion electroquimica un film polimérico conductor
hiper-ramificado.
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